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Exercice 1 (6 pts)

Rz R

Soit le montage ci-contre. On donne: [/ = 10 m A4, [
‘R1:1k.(2, R, =9kf},R; =45k}, R, =6kl I3 :

et RS =4 k.Q

o | __

v" Calculer le courant I3 qui traverse la résistance 1 5{ Rl{] R‘S{} Ra[]

R en appliquant le théoréme de Norton (Donner

les schémas utilisés pour le calcul de Iy, Ry etl3).

Exercice 2 (5 pts)

E R
1l =1
Soit le montage ci-contre. La diode est supposée idéale. ' Frnd 4

Ve = 15sinwt, E = 10V, etR = 1KQ

o Ve ([ n, SZ Vs
v" Analyser le fonctionnement du montage et tracer sur
un meéme graphe v, et v; en fonction du temps.

Exercice 3 (9 pts)

On considere le montage ci-dessous :

Yec
EB R¢
: Ca
C1 L ﬁ? : il
> f E E T 2
B . . Vs []RL
Ve Rr1| IRz
€g
- L

L. Etude statique (4,5 points)

On néglige Ip devantle. Voe =15V, Vg =0.6V, f=100,Ry; = 200 kQ, Ry = 1k, et
Re = 1.5kQ.

L1. Donner le schéma équivalent du montage en régime statique.

L1.2. Donner I’équation de la droite de charge statique. Tracer cette droite.

I.3. Calculer Iy et .

I1. Etude dynamique (4,5 points)

[L.1. De quel montage s’agit-il ? Justifier.

I1.2. Donner le schéma équivalent du montage dans le domaine des petits signaux aux fréquences
moyennes (p — o), On pose Ry = Rg1//Reo.

I1.3. Déterminer I’expression du gain en tension A,.

Bonne chance
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Exercice 1 (6 pts)

[=10mA,R =1k, R, =9k, Ry =45kd, R, = 6 k2 et Rs = 4 k).

Iy?
R:——" R R:
oy —
Ing IR B
1 pt i.‘? Ri R-ﬂ =14 Riu o | ‘ m[] R:
R, ‘
5 ,=—1—.1 (diviseur -ant
0.75 pt | Iy S (diviseur de courant)
! i 10 % 1073 =54 1mA
5 = ——————. 10 X - [y =
. VT 103+ 9x 103 S
| Ry?
Re 2
i |
| S—
. R R4
1 pt 0,8 Rx[] ZAD) =
Ri R:=
|
B B
- (Ry + R3).(Ry + Rs)
D75 pt Ry = (Ry + R2)//(Ry + Rs) = Ry =
p n = (Ry +Ry)//(Ry + Rs) = Ry R +R, 1R+ R,
3 3
0.25pt ~10.10° x 10.107 3
’ vE T 0008 e =Sk
e 137 o
I
(AN
1pt In 2 R\*[] R3
_ _Bw .
0.75pt [y = RN+R3‘1N (diviseur de courant)
I 5.10° 1x107° 51, =01mA
ey 5 — 3 = s m
Gt 7 5.10° + 45.10°

Page 1/4 -




cxercice 2 (5pts)

| Analyse du circuit :

D idéale. Ve = 15 sinwt, E=10V
S Ve (,\DT \-'DT N/ |vs
0.5pt | Quand D est bloquée : ID = O et VD < O
>
0.5pt In=0=>V4+E=Vp=0->V,=W+E
Vp<0-sV,+E<0-V, <-E
0.25pt | D bloquée : —» V, < —E
0.25pt | D passante : - V, > —F
V, < =L : D bloguée.
—»—4———3——
0.5pt Ve Cf\l)T VDI Vs
0.5pt Vo+E—RIp—V;=0,1,=0-> V, =V, +E
Ve > —E . D passante.
~>—i}—{:}—
O.Dpt Ve (,\DT .
0.5pt V=0
Graphes de Ve, et Vs en fonction du temps :
Ny
/Ve
0.25pt / '
0.75pt ot
B T T S A
15V




cxercice 3 (9 pts)

0.5pt

-

Vec = Ryl + Vg + Rp1 Bl

. Vee = Vae

pLE = e
Rg + BRg;

I 1506 lgy = 0.048 mA
= = = ([

BT 200x 108 + 100 x 10° & L

I

Ie = By

L1 Schéma équivalent du montage en régime statique T
Vec |
Rs[j Rc
0.5pt
Rr1
L2 Equation de la droite de charge statique : Vee
O_Spt VCC :Rclc+VCE+REl ]E
On néglige I devantic: g =1+ 15 = I, Rs R I
Ic
Vee = (Re + Rg1 )l + Ve T\'!’I
Vee =V, It
0.5pt | I, = i R
Re + Rps Rel T
Graphe de la droite de charge statique :
7 4 Ic (mA)
ce
=6
Re + Rey
0.5pt
Voo = 15 > Ver (V)
1.3 Iy? N |
cc
0.5pt | Vee = Rplp + Vg + Ry lg ‘
Rc
"E =~ IC
Vee = Rplp + Vg + Rp1 1, "
0.5pt Blx = Bl




L1

0.5pt Type du montage ? : Montage émetteur-commun
0.5pt Justification : Entrée — Base, Sorite — Collecteur
11.2 Schéma équivalent du montage dans le domaine des petits signaux aux fréquences
moyennes (p — o, Ry = Ry //Rgy):
0.5pt
0.5pt
0.5pt
Rg = Rg1//Res
11.3 Gain en tension Ay : N
O.Spt {Ue:r.ib+RE(B+1).l’:b:(T+R5(ﬁ+1)).ib
0.5pt vs = —(R¢ // R.).Biy
vS
0.5pt By = U,
__B-Re//RY
S Y TR B+ D)
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